




























































































专利名称(译) 液晶显示装置

公开(公告)号 US20190339577A1 公开(公告)日 2019-11-07

申请号 US16/515223 申请日 2019-07-18

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社半导体能源研究所

申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

当前申请(专利权)人(译) 半导体能源研究所有限公司.

[标]发明人 HATSUMI RYO
FUKAI SHUJI
KUBOTA DAISUKE

发明人 HATSUMI, RYO
FUKAI, SHUJI
KUBOTA, DAISUKE

IPC分类号 G02F1/1343

CPC分类号 G02F2001/13712 G02F2001/134372 H01L27/1225 G02F2001/134381 G02F1/134363 G02F1/136213

优先权 2013106681 2013-05-21 JP
2013126895 2013-06-17 JP
2013153362 2013-07-24 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

液晶显示装置包括第一基板，第二基板以及在第一基板和第二基板之间
的液晶层。第一基板包括晶体管，该晶体管包括具有沟道形成区域的氧
化物半导体膜；以及电连接到晶体管的像素电极；与像素电极接触的绝
缘层；第一公共电极，其与绝缘层接触。第二基板面对第一基板并且包
括第二公共电极。负性液晶材料用于液晶层。液晶材料的电阻率大于或
等于1.0×1013 Ω·cm并且小于或等于1.0×1016 Ω·cm。
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